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ZrN-ZrB, nanocomposites in air alter annealing at 1000 °C in air
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High-Pressure Synthesis and Properties Characterization of
ZrN-7ZrB, Nanocomposites

LU Feng-Guo',QIU Li-Xia*,DING Zhan-Hui**,GUO Xing-Yuan®,
LU Yang',ZHAO Xu-Dong',LIU Xiao-Yang'

(1. State Key Laboratory of Inorganic Synthesis and Preparative Chemistry ,
Jilin University Changchun 130012,China;
2. College of Physics,Jilin University ,Changchun 130023,China;

3. State Key Laboratory of Superhard Materials,]Jilin University Changchun 130012 ,China)

Abstract; Combining high-energy ball milling and high-pressure high-temperature technique, high-

dense ZrN-ZrB, nanocomposites have been synthesized using Zr and h-BN powders as raw materials.

The structures of product materials were studied through X-ray diffraction, high resolution transmis-

sion electron microscopy and Raman spectroscopy measurements. The result showed that only ZrN,

can be synthesized during mechanical alloying process,which can be explained by the thermodynamics

and kinetics of reaction of Zr atoms with N and B atoms. ZrN-ZrB, nanocomposites synthesized at

5 GPa and 1 300 °C using 10 h ball-milled powder mixture show excellent mechanical and electrical

properties. The microhardness, thermal expansion coefficient and thermal coefficient of resistivity of
ZrN-ZrB, composites are 17 GPa,7.57X10 °°C ! and 8. 846X10 *°C ', respectively.

Key words:ZrN;ZrB, ; high-pressure and high temperature;nanocomposites



	fmx_高压物理学报2011年01期-1-2.pdf
	周忠彬
	傅华
	张若棋
	马小娟
	伍俊英
	文尚刚
	黄霞
	盖芳芳
	肖长江
	王清波
	高洪泉
	徐豫新
	杜双奎
	马汉军
	庞宝君

	fmx_高压物理学报2011年02期-1-2.pdf
	f_2011-2目录
	f_张志春
	f_陆凤国
	f_罗宁
	f_吉晓瑞
	f_杨洁
	f_马云
	f_王德田
	f_田占东
	f_冯少敏
	f_刘在洋
	f_陈永涛
	f_李俊玲
	f_姚雄亮
	f_李晓杰
	f_高宁
	f_桂毓林
	f_金山
	f_高压封底(2011-2)

	fmx_高压物理学报2011年03期-1-2.pdf
	f_2011-3目录
	f_2010-0048 董  刚
	f_24-227 徐国平
	f_2010-0027 徐松林
	f_24-230 韩  亮
	f_2010-0115 张  柱
	f_23-289 童慧峰
	f_2010-0019 黄  超
	f_24-221 杜勇慧
	f_2010-0001 宿太超
	f_24-222 邓云飞
	f_2010-0062 杜红棉
	f_2010-0012 李  艳
	f_24-224 杨  晶
	f_2010-0016 张国荣
	f_2011-3高压封底

	fmx_高压物理学报2011年04期-1-2.pdf
	f_2011-4目录
	f_李文强
	f_邓云飞
	f_杨斌
	f_李新娥
	f_宿太超
	f_张红平
	f_高光发
	f_肖强强
	f_姜剑生
	f_陈昊
	f_李牧
	f_陈默
	f_王建
	f_孟阳
	f_施伟光
	f_高压封底(2011-4)

	fmx_高压物理学报2011年05期-1-2.pdf
	f_2011-5目录
	f_王文杰
	f_柏劲松
	f_宁建国
	f_张伟
	f_庞宝君
	f_马云
	f_李俊
	f_朱孙科
	f_宋卫东
	f_朱志武
	f_栾广博
	f_庞磊
	f_康彦龙
	f_贾宪振
	f_上官丽娟
	f_2011-5高压封底

	fmx_高压物理学报2011年06期-1-2.pdf
	f_2011-6 目录
	f_2010-0091 陈亚红
	f_祁美兰
	f_2010-0092 温丽晶
	f_王金相
	f_马天宝
	f_2010-0084 王  建
	f_2010-0083 李胜旨
	f_任会兰
	f_张柱
	f_2010-0089 李  磊
	f_李蕾
	f_2010-0081 赵士操
	f_董永香
	f_2011-0016 刘万强
	f_2011年第25卷总目录
	f_2011年第25卷总目录(英)
	f_作者索引(中)
	f_作者索引(英)
	f_2011-6 封底



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     动作：   使所有页面大小相同
     缩放：    不缩放(裁切或填补)
     旋转：                不变
     尺寸： 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
      

        
     0
            
       D:20261016110319
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     427
     256
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         1
         AllDoc
         169
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     99
     98
     99
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     动作：   使所有页面大小相同
     缩放：    不缩放(裁切或填补)
     旋转：                不变
     尺寸： 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
      

        
     0
            
       D:20261016103617
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     427
     256
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         1
         AllDoc
         169
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     13
     99
     98
     99
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     动作：   使所有页面大小相同
     缩放：    不缩放(裁切或填补)
     旋转：                不变
     尺寸： 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
      

        
     0
            
       D:20261016103617
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     427
     256
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         1
         AllDoc
         169
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     99
     98
     99
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     动作：   使所有页面大小相同
     缩放：    不缩放(裁切或填补)
     旋转：                不变
     尺寸： 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
      

        
     0
            
       D:20261016151547
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     427
     256
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         1
         AllDoc
         169
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     99
     98
     99
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     动作：   使所有页面大小相同
     缩放：    不缩放(裁切或填补)
     旋转：                不变
     尺寸： 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
      

        
     0
            
       D:20261016151547
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     427
     256
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         1
         AllDoc
         169
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     107
     106
     107
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     动作：   使所有页面大小相同
     缩放：    不缩放(裁切或填补)
     旋转：                不变
     尺寸： 7.323 x 10.236 inches / 186.0 x 260.0 mm
      

        
     0
            
       D:20261015134434
       737.0079
       Blank
       527.2441
          

     Tall
     1
     0
     427
     256
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         1
         CurrentPage
         169
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     98
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     动作：   使所有页面大小相同
     缩放：    不缩放(裁切或填补)
     旋转：                不变
     尺寸： 7.323 x 10.236 inches / 186.0 x 260.0 mm
      

        
     0
            
       D:20261015134434
       737.0079
       Blank
       527.2441
          

     Tall
     1
     0
     427
     256
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         1
         CurrentPage
         169
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     97
     99
     97
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     动作：   使所有页面大小相同
     缩放：    不缩放(裁切或填补)
     旋转：                不变
     尺寸： 7.323 x 10.236 inches / 186.0 x 260.0 mm
      

        
     0
            
       D:20261015134434
       737.0079
       Blank
       527.2441
          

     Tall
     1
     0
     427
     256
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         1
         AllDoc
         169
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     97
     99
     98
     99
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     动作：   使所有页面大小相同
     缩放：    不缩放(裁切或填补)
     旋转：                不变
     尺寸： 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
      

        
     0
            
       D:20261016090044
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     427
     256
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     None
            
                
         1
         AllDoc
         169
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     97
     99
     98
     99
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





